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摘要  以巯基乙酸作为稳定剂在水相中制备了ZnSe纳米晶，用X射线粉末衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)
对其进行了表征。用表面活性剂将ZnSe纳米晶从水相中转移到有机相中，使其与聚合物MEH-PPV复合作为发光

层，制备了多层电致发光器件Glass/ITO/MEH-PPV∶ZnSe/BCP/Alq3。对ZnSe纳米晶和MEH-PPV薄膜的光

致发光谱及其吸收光谱的比较表明ZnSe纳米晶和MEH-PPV之间存在着能量传递，这是导致纳米复合薄膜的光致
发光光谱和电致发光光谱存在差异的原因之一。文章对其在光激发和载流子注入条件下的不同发光机制进行了讨

论。通过对器件的光电特性进行研究，发现ZnSe纳米晶发光的比例随着外加电压的增加而增加，而且器件的I-V
特性基本上符合二极管的特性。  
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